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Segnali

Segnale: supporto fisico di natura qualunque
(elettrica, acustica, ottica, etc.) cui si associa
una informazione allo scopo di poterla
trasferire da una sorgente ad un utilizzatore.

Esempio: temperatura ambiente in un
determinato periodo di tempo
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Segnali

TTU @

Esempi:

= segnale di tensione prodotto da un
sensore di luminosita

« onda acustica prodotta da un altoparlante
« luce emessa da un semaforo
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Segnali analogici e digitali

ot Segnale analogico a tempo continuo
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Segnale analoglco a tempo discreto
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Segnali analogici e digitali

Segnale digitale (quantizzato)

Segnale ad ampiezze discrete e a tempo
continuo
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Segnali analogici e digitali
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Binary output code
8
Quantization error (LSB)
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Sorgenti

Rappresentazione secondo Thévenin
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Rappresentazione secondo Norton
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in4 R, v, iy = corrente di cortocircuito
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Rappresentazione Thévenin
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Rappresentazione Norton

Rete
lineare

W'N = corrente di cortocircuito
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Equivalenza
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Principio di sovrapposizione degli
effetti

C = causa Ci - €
e = effetto C, - €

ac, + Bc, » ae, + Be,

o, 00
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Principio di sovrapposizione degli
effetti

Esempio:
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Principio di sovrapposizione degli
effetti

R, R R
V) =-, —=2 Vy=V,—32
° OR,+R, + " AR, +R,
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Vo =V —2—-1,—2
R,+R, °R,+R,
Fondamenti di Elettronica 13
B
Amplificatore
Sorgente Carico

Amplificatore

Esempio: amplificatore di tensione ideale
rappresentazione mediante generatore di tensione
controllato in tensione (VCVS)
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Amplificatore di corrente ideale
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Rappresentazione mediante generatore di
corrente controllato in corrente (CCCS)
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Guadagno di corrente
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Amplificatore di transconduttanza
ideale

Rappresentazione mediante generatore di
corrente controllato in tensione (VCCS)
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Guadagno di transconduttanza
di cortocircuito
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Rappresentazione mediante generatore di
tensione controllato in corrente (CCVS)
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Guadagno di transresistenza
di circuito aperto
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Amplificatore di transresistenza ideale

[
Amplificatore di tensione reale

Amplificatore

R, = resistenza d’ingresso dell’amplificatore

R, = resistenza di uscita dell’amplificatore
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Amplificatore di tensione reale
Amplificatore
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d’uscita d’ingresso
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Amplificatore di tensione reale
v:_O:_O_l: v RL Ri Sav
vs vi Vs RL + Ro Ri + Rs

A,=a,soloseR,=0eR; - «
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Amplificatore di corrente reale

Amplificatore
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Attenuazione Attenuazione
d’uscita d’ingresso
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Amplificatore di corrente reale
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Amplificatore di transconduttanza
ideale

Amplificatore
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Amplificatore di transconduttanza
ideale

|G| =g, soloseR, - ©eR, -
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Amplificatore di transresistenza ideale
Amplificatore
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Amplificatore di transresistenza ideale

R,=r,soloseR,=0e R,=0
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— Amplificazione e saturazione
i io() vot
— > —> ,/
vi(t) R, R
Vi
vo(t) = A, M(1)
-V, <vo(t) <+V;
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Amplificazione e saturazione

Output pes
o A clipped due to
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Linearita e polarizzazione
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Risposta in frequenza
H(jw) :M Funzione di trasferimento
V(jw)
12010g|H(jw)
l 3dB
20]0g|AV0|::::::" ________________ f __________
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. _ Avo . — Avo
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Notazione

v,(t) .... « Grandezze totali istantanee rappresentate da
variabili minuscole con pedici maiuscoli

V,.... = Valoricontinui ¢ medi rappresentati da variabili
maiuscole con pedici maiuscoli

vi(t) ... = Grandezze variabili nel tempo a valore medio nullo
rappresentate da variabili minuscole con pedici
minuscoli

V..... = Valoridipicco di grandezze sinusoidali, fasori,
trasformate di Fourier e di Laplace rappresentate
da variabili maiuscole con pedici minuscoli
vr =Vpe Vg
Iy = ! DC + lsig
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Esercizi proposti

Risolvere il circuito di figura (determinare: ig,, ig,, ir3, Vn)-
DATI: R;=1kQ, R,=2kQ, R;=3kQ, vg=10V, is=5mA

Vn Risolvere il circuito
utilizzando diverse

. . metodologie:
R, T|R1 R, TIRZ &

= %T' 1) Kirchhoff
Vg 3 R3 - 2) Sovrapp. Effetti

3) Equival. Thevenin

4) Equival. Norton

iny= -1.25 MA, ig,= 5MA, ins = -3.75 MA, v=11.25 V
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Esercizi proposti

Risolvere il circuito di figura (determinare: iz, irs, ir3: Vo)-
DATI: Rg=1kQ, R;=1kQ, R,=2kQ, R;=3kQ, vg=5V, K=100mS

i =24.5 PA, in,=2.476MA, in,=-2.451 MA, vy=-7.35 V
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